
 
 

Streszczenie 
Tematem wykładu będzie synteza PA CVD (ang. Plasma Assisted Chemical Vapor 

Deposition) i badania właściwości cienkowarstwowych, półprzewodnikowych struktur 

diamentowych do zastosowań elektro-optosensorycznych. Domieszkowany borem diament 

BDD (ang. Boron-Doped Diamond) jest obecnie jednym z najwydajniejszych materiałów 

półprzewodnikowych do zastosowań elektrochemicznych. Materiał ten charakteryzuje się, 

m.in. szerokim oknem potencjałów elektrochemicznych, stabilnością chemiczną, niskim 

prądem tła oraz wysoką biokompatybilnością. Właściwości cienkowarstwowych struktur 

diamentowych powodują, że jest to efektywny materiał do budowy nowej klasy sensorów 

opto-elektrochemicznych, funkcjonujących nawet w trudnych warunkach środowiskowych 

(zastosowania w biologii, medycynie, chemii, utylizacji odpadów niebezpiecznych), 

realizowanych w wolnej przestrzeni lub w konstrukcji światłowodowej. 


